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			MT55L256V18F1 - 2.5V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(2.5V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 3.3V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(3.3V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 3.3V的I / O56 × 18，流量通过ZBT SRAM的电压（3.3V输入/输出Mb的流通式同步静态存储器 
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	Part No.	MT55L256V18F1 MT55L256L18F1   

	Description	2.5V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(2.5V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 
 3.3V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(3.3V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 3.3V的I / O56 × 18，流量通过ZBT SRAM的电压（3.3V输入/输出Mb的流通式同步静态存储器
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			 Related Part Number
	
					PART	Description	Maker
	MT55L256V18F1 MT55L256L18F1 	2.5V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(2.5V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器)
3.3V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(3.3V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 3.3V的I / O56 × 18，流量通过ZBT SRAM的电压（3.3V输入/输出Mb的流通式同步静态存储器
	Micron Technology, Inc.

	MT55L128L32P1 MT55L256V18P1 MT55L256L18P1 MT55L128	3.3V  I/O28K x 32，Flow-Through ZBT SRAM(3.3V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器)
2.5V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(2.5V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器)
3.3V I/O56K x 18,Flow-Through ZBT SRAM(3.3V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 3.3V的I / O56 × 18，流量通过ZBT SRAM的电压（3.3V输入/输出Mb的流通式同步静态存储器
3.3V I/O28K x 36，Flow-Through ZBT SRAM(3.3V或输输出,4Mb流通式同步静态存储器) 3.3V的I / O28K的36，流量通过ZBT SRAM的电压（3.3V或输输出Mb的流通式同步静态存储器
2.5V I/O28K x 32，Flow-Through ZBT SRAM(2.5V输入/输出,4Mb流通式同步静态存储器) 2.5VI / O28K的32，流量通过ZBT SRAM的电压（2.5V输入/输出Mb的流通式同步静态存储器
	Micron Technology, Inc.
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